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MIKROELEKTRONIKAI
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1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306
NagyfesziiltségG szilicium PNP planar tranzisztor 2N 5415 2N 5416

. Béarmely alkalmazastechnikai kérdéshen a MEV Félvezetd
qnox mini2s ) Agazat .Fejlesztése készséggel 4ll felhasznal6ink rendel-
kezésére (Telefon: 692-~-800/2337).

Kilmeretek Afénlott alkalmazas
":° .
p » Meretek MM-ben 5 o 5415, 2N 5416 nagyfesziitséq szilicium epitaxials
4‘9' ' o'f;, 58- plandr PNP tranzisztor kdzszikségleti és ipari fel.
'\ . E hasznéléasra szolgal. ElsGésorban meghajtéként alkalmaz-
) oy J§ [peemessume 45 . - ,
© _‘3 A haté nagyfesziltségu kis dramu inverterekben, kapcsol6 és
. T [ | ) . - " :
w 8 o soros izema stabilizatorokban.
W ard

Tok: T0-39
Témeg: kb 1,59

A koljektor a fémhdzzol

gssze von dtve. Schronk Lészls
MAXIMALIS HATARADATOK JELOLES |2N 5415 | 2N 5416 |EGYSEG
Kollektor-b&zis 1eszﬁltségm -YeBo 200 350 N
Kollektor-emitter feszliltség “Yceo 200 300 N
Emitter-bhzis fesziltséq ~VEBO 4 6 v
Kollektor egyendram -ic 1 1 A
Bazis egyendram - -lg 05 0,5 A
TELJES TELJESITMENYDISSZIPACIO | |
Tamb 50°C | Ptot 1 1 w
Tease 25°C Piot 10 10 w
Atmeneti homerseklet Ui 150 150 °C
Tarolasi homérs éklet Ts ~ 55...+150 °C
HOELLENALLAS
atmenet és tok kdzétt Rthjc 175 175 KIW
dtmenet és kérnyezet kdzstt Rthja 150 150 KIW
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STATIKUS JELLEMZOK

Taase 25°C ha mdsként nincs JELOLES | 2N 5415 | 2N 5416 |EGYSEG
meghatarozva
Kollektor-bdzis visszaram (lg=0)
-VCB=175V ~lcgo <50 MA
~Vep =280V ~!cBo =50 HA
Kollektor-emitter vis§ zaram (1g=0)
~Veg= 150V -Ice0 <50 <50 MA
Emitter-bazis visszaram (Ic=0)
~Ves =4V -lego <20 MA
-Veg=6V ~lggo <20 MA
Tartds kollektor-emitter fesziiltség (Ig =0)
-l¢ =10mA ~Veeo(sus) | =200 2300 v
Tartos kollektor-emitter feszﬁltség(RBE= 50ohm)
-l¢ =50 mA. -VCER =350 v
Kollektor-e mitter maradék fesziltseg®
-iC: 50mA ig=5mA -VCESGt =25 <25 v
Bazis- emitter fesziiltség*
-lc =50mA , VCE =10V —VBE <15 <15 v
tEgyenaramu aramerositesi tenyezb* |
-lc=20mA |, Vcg=10V h e =30 =30
hoe <150 <120
# Impulzus Uéem:impulzus hossza=300pus Kitsltesi tenyezd < 2°,
IDINAMIKUS JELLEMZOK Tegse =25°C  |JELOLES | 2N 5415 | 2N 5416  |EGYSEG
Kisjeld aramerositési tenyezd
“lc =5mA | Veg =10V, f=1kHz hote >25 >25
Kollektor-bazis kapacitas
“Veg=10V, f=1MHz Cao <25 <25 BF
Tranzitfrekvencia
-lc =10mA | -Veg =10V | f= 5MHz fr =15 >15 MHz
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